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บริเวณทั้งหมดของรูป 4.4         

4.6 ภาพถายไบรทฟลด และรูปแบบการเลี้ยวเบนจากกลองจุลทรรศน   61 
อิเล็กตรอนแบบสองผานของผงอนุภาคนาโนซิงกออกไซดที่เจือดวย 
แพลเลเดียมรอยละ 0.5 โดยโมล        

4.7 สเปกตรัมจากเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอกซใน    62 
บริเวณทั้งหมดของรูป 4.6        
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4.8 ภาพถายไบรทฟลด และรูปแบบการเลี้ยวเบนจากกลองจุลทรรศน   62 
อิเล็กตรอนแบบสองผานของผงอนุภาคนาโนซิงกออกไซดที่เจือดวย 
แพลเลเดียมรอยละ 0.75 โดยโมล        

4.9 สเปกตรัมจากเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอกซใน    63 
บริเวณทั้งหมดของรูป 4.8        

4.10 ภาพถายไบรทฟลด และรูปแบบการเลี้ยวเบนจากกลองจุลทรรศน   63 
อิเล็กตรอนแบบสองผานของผงอนุภาคนาโนซิงกออกไซดที่เจือดวย 
แพลเลเดียมรอยละ 1.0 โดยโมล        

4.11 สเปกตรัมจากเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอกซใน    64 
บริเวณทั้งหมดของรูป 4.10        

4.12 (a) ภาพถายเอสทีอีเอ็มของผงอนุภาคนาโนซิงกออกไซดที่เจือดวยแพลเลเดียม 66 
 รอยละ 1.0 โดยโมล, (b), (c) และ (d) โหมดแมปปงของเทคนิคเอสทีอีเอ็ม 
แสดงการกระจายตวัของซิงก, แพลเลเดยีม และ ออกซิเจน ในรูป a ตามลําดับ   

4.13 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคานําไฟฟา และเวลา เมื่อฉีดซูโครสที่มี  68 
จํานวนคารบอน100, 300, 500 และ 700 อะตอม ตามลําดับลงในโฟโต 
แคทาลิติก รีแอคเตอรที่มีซิงกออกไซดเปนตัวโฟโตแคทาลิสต     

4.14 กราฟความสัมพันธระหวาง ln(ΔC) และ ln(ΔK) เมื่อ C คือ    70 
จํานวนคารบอนอะตอมในรีแอคเตอร และ K คือคานําไฟฟา     

4.15 กราฟปริมาณเมทานอลที่ยอยสลายเทียบกบัเวลาเมื่อใชซิงกออกไซด   71 

บริสุทธิ์ และซิงกออกไซดที่เจือดวยแพลเลเดียมรอยละ 0.25, 0.50, 0.75  

และ 1.0 โดยโมล เปนตัวโฟโตแคทาลิสต       

4.16 กราฟปริมาณซูโครสที่ยอยสลายเทียบกับเวลาเมื่อใชซิงกออกไซด   71 

บริสุทธิ์ และซิงกออกไซดที่เจือดวยแพลเลเดียมรอยละ 0.25, 0.50, 0.75  

และ 1.0 โดยโมล เปนตัวโฟโตแคทาลิสต 
4.17 การถายเทประจุของอิเล็กตรอนจากซิงกออกไซดไปสูออกซิเจนโดยผานโลหะ 74 

ที่เคลือบอยูที่ผิวของซิงกออกไซด และผลของขนาดของควอนตัมของโลหะที ่
              เคลือบอยูที่ผิวของซิงกออกไซด 
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อักษรยอและสัญลักษณ 
 

θ (theta)     มุมการเลี้ยวเบน 
a.u.     arbitrary unit 
amu     atomic mass unit 
BET      Brunauer, S., Emmett, P.H., and Teller, E. 
EDS    Energy Dispersive X-ray Spectroscopy 
EELS      Electron Energy Loss Spectrometry 
FSP                                                              Flame Spray Pyrolysis 
JCPDS    Joint Committee for Powder Diffraction Standards 
nm      นาโนเมตร 
Pd     แพลเลเดียม 
pH      คาความเปนกรด-เบส 
ppb      สวนในพันลานสวน 
SEI     Secondary Electron Image 
SEM      Scanning Electron Microscopy  
STEM                                                          Scanning-transmission electron micropy 
STP      Standard Temperature and Pressure 
TEM      Transmission Electron Microscopy 
TG/DSC    Thermogravimetric/Differential Scanning Calorimetry  
UV LEDs    ไดโอดเปลงแสงยูว ี
XRD    X-ray Diffraction 
ZnO      ซิงกออกไซด 


